Oktoher 1977

(¢ 723 wnd F 723/1)

Anschaltbaustein
s fiir Amtszusatz F 723 und F 723/1 bzv.

F 723c und F 723/1c
1e Herkunft
1.1, Entwicklungsbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof und
Institut fiir Post= und Fernmeldewesen
1.2, Herstellerbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlersnof
2. Kenndaten
2.1, Verwendung und
2.2. Beziehung zu anderen Geriten
Diecer Baustein wird in Verbindung it dem Amtszusatz F T723c und P 725/1¢
eingesetzt.
iiber den 7 723.2¢c (F 723.2) werden die Relais des P 723.1c (F 723.1) gesteuert.

Der Baustein wird in der Regel mit dem Ausldsebaustein
Er e¢nthilt die Relais, die in Verbindung mit der Gesprichshaltung

P 723.2¢

F 723.2 unterscheidet sich vom
{siehe Position 4.2.).

S 712.0¢ (S 712.0a)

bei Rickfra,

Kartenbausteine beider Ausfilihrungen sind untereinander austauschbvar.

2.3, FElektrische Daten

Retriebsspannung

Betriebsstrom
2.4, Auswechselbare Teille
2.5, Aufnahmerahmen

fiir Tischeinbau
fiir Gestelleinbau

2.5, MaBangaben
F 723.2 und F 723.2¢c
mit den Abmessungen
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zusammengeschaltet,
ge wirksam werdzn,

durch diz Verwendung unterschiedlicher Dioden

+1 V

entsprechend Jerk=Standard RFZ 507 23, “latt 2
entenprechend Terk-3tandard RFZ 507 23, 'latt 4

95 mm x 110 nm,

Nax, Hohe der Bauelemente 27 “mm
Aufreihabstand 35w
2.7. lasse 140 o
2,8, Zeichnungssatiz 127.53
3. Anschliisse
3.,1. Kontaktbelegunz der 3uchisenleiste ar Aufnanmersiwen (auf die LftIsen e
IS F723.0c (F723.1)
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4, Schaltzeichen -
4,1, Schaltkurzzeichen

sind Kartenbausteine entsprechend .Jerk-Standard R¥1 6G7 23, ZTlatt &

An der Steckerleiste
des Gerites sind die
Kontakte &, 7, 14, 15
und 21 mit Kontakt 23
gebriickt
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F 723.2; F 723.2c

Ro 81389 105/263/72

4.2, Stromlaufplan
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Diodenbestiickung
G8A 771 bei F 723.2 Diode Gr 1...9 OA 901
bei F 723.2¢ Diode Gr 1...9 KY 130/8C
. (oder SAY 17B, SA 418}
BelastbarHert der
Wriderstande rm Watt
—{=}-o0.5
— 12
Angegebene Werte ohne Dirmensionern:

bes Widerstanden in S

.




